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摘要(译)

本公开的实施例提供了一种有机电致发光晶体管阵列基板，包括基板，
以及形成在基板上的栅极层，栅极绝缘层，半导体层，源极层，像素限
定层，电致发光层和漏极层其中，源极层和漏极层位于不同的层级，源
极层包括分别对应于子像素单元的多个源极电极单元，像素限定层分别
包括对应于源极电极单元的多个像素限定单元，并且各个源电极单元嵌
入在与其对应的像素限定单元内。
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